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1.- Del inversor RTL que modela el circuito de la Figural(a), y cuya caracteristica de transferencia (curva

Vo(V,)), se eshoza en la Figura 1(b), se sabe que sus margenes de ruido para el cero (NM| ) y para el uno
(NMy,) cumplen la siguiente relacion (NMy, = 4NM ); ademas se conocen los valores de los siguientes
parametros:
- Ancho de la transicion TW= 0.29V
- Excursion ldgica LS = 2.9V
Determinar:
a) Sus niveles 16gicos (V i, Vi, Von Y VoL ) Y su margen de ruido NM.
b) Los valores de los pardmetros Vgggn, Veesat Y P del modelo del transistor bipolar Q (modelo que
recoge el formulario).
c) El valor de R para el cual el consumo potencia estética del inversor es 3mW.

Justificar adecuadamente la respuesta.
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2.- En el circuito de la Figura 2:
a) Demostrar que ambos diodos no pueden conducir simultaneamente.
b) Determinar la tensién de salida v, y el consumo de potencia.
Considerar el modelo ideal para los diodos. Justificar adecuadamente la respuesta (2 puntos)
R1 1212 R3
1% D1y D2 ideales
b1 + R1=3KQ
\Y | RAZ V, R2 =R3 =1KQ
R2 B R4 = 2KQ
1=1mA
' V=6 volt.
- Figura 2

3.- Calcular el valor de tension a la salida V, y el consumo de potencia, para cada una de las puertas

l6gicas de la Figura 3, cuando sus entradas V, y V, toman los valores que en ella se muestran. Justificar
la respuesta en cada caso, verificando que se cumplen las condiciones para la zona de trabajo que se

supone para los transistores. (3 puntos)
Vpp=10V Vpp=5Volts
M
VO
Va:5\(/)_| Vp=5V
MA MB

Vima=Vimg =2V Vim=-2V
Puia=Py=Pyrt = 0.05mANV?

Vima = Vimz = Vime = 2V

Ba=Bus=Buae = 0.05mAN2
(a) . (b)
Figura 3

4.-Responde brevemente a las siguientes cuestiones:

a) ¢Qué es y para qué sirve la caracteristica de transferencia de una puerta légica?

b) ¢Cuéles son las variables de tensién y de corriente que se emplean para caracterizar a un transistor
bipolar npn como elemento de circuito en configuracion de emisor comun. Caracteriza en funcién de
ellas sus diferentes zonas de operacién y su comportamiento en cada una de ellas. (1 punto)

5.- Explicar brevemente y forma cualitativa el funcionamiento del inversor basico de la familia légica

NMOS, indicando las principales caracteristicas en cuanto a funcionamiento y zona de trabajo de los
transistores que lo forman, asi como en cuanto a su consumo, para cada una de las combinaciones de
entrada vj, =0y vj, =Vpp.

(1punto)

Nota: Las calificaciones, asi como el dia, lugar y hora de la revision del examen, seréan

publicados el proximo 27 de Septiembre en los tablones oficiales del centro.
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